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Technische Daten:
Material: glasfaserverstérktes Polyamid
Hitzebestdndigkeit: 145°C

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0

Caractéristiques techniques:
Matiere: Polyamid renforcé de fibre de verre
Résistant thermique jusqu’a 145°C

Technical Data:
Material: Polyamide glassfibre filled
Heat resistant: 145°C

Inflammabilité: UL 94 V-0

Transistorfassungen
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Montagescheiben fir diskrete
Bauelemente

Montagescheiben fiir Leistungstransistoren

Flammability: UL 94 V-0

Transistor Sockets Supports pour transistors 2E25-26
Mounting Pads for Power Transistors  Entretoises pour transistors de puissance = | 22
Mounts for Discrete Components Entretoises pour composants dicréts
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